Zadania z Rzeczywistej Struktury Materialow (9)

1. Rozwigzemy ostanie zadanie z poprzedniego zestawu, oraz kolejne nastepujace:

2. W materiale posiadajacym wilasnosci sprezyste przytozono jednorodne napr¢zenia opisane
tensorem o;;. Tensor ten spetnia nastepujgcg relacje: 011 + 02, + 033 = 0 (tensor naprezen
typu dewiatorycznego). Wylicz sktadowe tensora odksztatcen ¢;;, ktore powstaja w dwoch
przypadkach:

a) material jest krysztalem o symetrii regularnej tak zorientowanym, ze osie translacji sg

réwnolegle do osi uktadu probki, b) material ma wlasnos$ci izotropowe.

3. Podczas poslizgu zachodzi przemieszczenie jednej czgsci krysztatu wzglgdem sasiedniej na
ptaszczyznie poslizgu n w kierunku m w niej lezacym (n jest wersorem normalnym do
ptaszczyzny poslizgu, m jest wersorem w kierunku poslizgu). Oba te wektory jednostkowe
wyznaczajg osie uktadu systemu poslizgu P: x1P =m, xs” = n (wersor x2” jest do nich
prostopadty). Odksztalcenie powstajace podczas poslizgu, wyrazone w uktadzie P ma postac:

0 0 y

el = [o 0 0]

0 0 O
gdzie y jest miarg Scinania w poslizgu, za$ eS- jest tensorem gradientu przemieszczenia.
Wylicz tensory odksztalcenia i obrotu krystalitu, &;; oraz w;;, w ukfadzie probki M wynikajgce z
pojedynczego poslizgu. Wykaz, ze objetos¢ materiatu po poslizgu jest zachowana.
Wskazowka: Uzyj sktadowych wersoréw m i n, wyrazonych w ukitadzie probki M, jako

elementow macierzy obrotu.

4. Zatézmy, ze znamy lokalny tensor naprezen, o;;, dziatajgcy na wybrany krystalit, wyrazony
w uktadzie makroskopowym — M. ZnajdZ naprezenie $cinajagce 7= o3 wyrazone w ukladzie

poslizgu (P), zdefiniowanym jako: x} = m, xf =n.



